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(54) 액정 표시장치 및 그 제조방법

(57) 요약

외부 구동회로와 접속하는 단자가 전지반응을 일으키는 것 등에 의한 단자부 혹은 배선의 단선의 발생을 저감하여, 단자부

의 콘택 특성이 우수한 단자 구조를 가지는 액정 표시장치를 제공한다. 액정 표시장치의 외부 구동회로와 접속하기 위한

단자의, 표시 패널측과 외부 구동단자측의 양단부가 보호막으로 덮어져 있고, 단자 상의 보호막으로 덮어져 있지 않은 부

분에는 투명성 도전막이 형성되며, 또한, 단자 상에 형성된 투명성 도전막은 단자 양단부의 보호막과 접하지 않는 구조를

가진다.

대표도

도 1

특허청구의 범위
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청구항 1.

박막 트랜지스터에 의해 구동되는 화소 전극을 형성한 화소 기판과, 상기 화소 기판과 대향하는 대향 기판과의 사이에 액

정층을 삽입하고, 상기 화소 기판의 적어도 한변에 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자가 형성되는 액정 표시장치의 제조

방법에 있어서,

기판 상에 반도체층을 형성하는 공정과, 상기 반도체층 상에 게이트 절연막을 형성하는 공정과, 상기 게이트 절연막 상에

게이트 전극을 형성하는 공정과, 상기 반도체층에 불순물을 이온주입해서 소스·드레인 영역을 형성하는 공정과, 상기 기판

상에 소스·드레인 배선을 형성하는 공정과, 상기 기판 상에 단자 배선을 형성하는 공정과, 상기 단자 배선의 상기 외부 구

동회로측의 영역과 표시 에어리어측의 영역 상에 절연성 무기막을 형성하는 공정과, 상기 절연성 무기막 상에 유기수지막

을 형성하는 공정과, 상기 절연성 무기막의 적어도 일부를 포함하는 상기 단자 배선 상에 도전막을 형성하는 공정을 갖고,

상기 도전막은 상기 유기수지막과의 사이에 소정의 간격을 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방

법.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 도전막이 투명성 도전막인 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 도전막이 투명성 도전막과 금속 박막의 적층막인 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 4.

제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 단자 배선의 형성은, 상기 화소 기판 상의 상기 박막 트랜지스터의 소스·드레인 배선과 동일한 공정으로 형성되는 것

을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 5.

박막 트랜지스터에 의해 구동되는 화소 전극을 형성한 화소 기판과, 상기 화소 기판과 대향하는 대향 기판과의 사이에 액

정층을 삽입하고, 상기 화소 기판의 적어도 한변에 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자가 형성된 액정 표시장치의 제조방

법에 있어서,

기판 상에 반도체층을 형성하는 공정과, 상기 반도체층 상에 게이트 절연막을 형성하는 공정과, 상기 게이트 절연막 상에

게이트 전극을 형성하는 공정과, 상기 기판 상에 제 1 배선을 형성하는 공정과, 상기 제 1 배선 상에 층간절연막을 형성하

는 공정과, 상기 층간절연막에 상기 제 1 배선과 연통하는 개구를 형성하는 공정과, 상기 개구의 내부를 도전체로 채우는

공정과, 상기 개구를 포함하는 상기 층간절연막상에 제 2 배선을 형성하는 공정과, 상기 제 2 배선 상에 투명성 도전막을

형성하는 공정을 갖고, 상기 제 2 배선과 상기 투명성 도전막은 상기 화소 기판 상의 표시 에어리어에 형성된 보호막과의

사이에 소정의 간격을 갖도록 형성되고, 상기 제 1 배선과 상기 제 2 배선은 상기 개구 내부의 상기 도전체를 거쳐 접속되

는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 6.
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제 5항에 있어서,

상기 제 1 배선의 형성은, 상기 화소 기판 상의 상기 박막 트랜지스터의 게이트 전극과 동일한 공정으로 형성되는 것을 특

징으로 하는 액정 표시장치의 제조방법.

청구항 7.

기판 상에 박막 트랜지스터와 상기 박막 트랜지스터에 의해 구동되는 화소 전극을 형성한 화소 기판과, 상기 화소 기판과

대향하는 대향 기판과의 사이에 액정층을 삽입한 액정 표시장치에 있어서,

상기 화소 기판의 적어도 한변에 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자가 형성되고, 상기 단자는 단자 배선과 상기 단자 배

선 상의 도전막으로 이루어지고, 상기 단자 배선의 상기 외부 구동회로측의 영역과 표시 패널측의 영역 위가 절연성 무기

막과 유기수지막이 적층된 보호막으로 덮이며, 상기 도전막은 상기 절연성 무기막의 적어도 일부를 포함하는 상기 단자 배

선 상에 형성되고, 상기 도전막은 상기 유기수지막과의 사이에 소정의 간격을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 표시장치.

청구항 8.

제 7항에 있어서,

상기 도전막이 투명성 도전막인 것을 특징으로 하는 액정 표시장치.

청구항 9.

제 7항에 있어서,

상기 도전막이 투명성 도전막과 금속 박막과의 적층막인 것을 특징으로 하는 액정 표시장치.

청구항 10.

기판 상에 박막 트랜지스터와 상기 박막 트랜지스터에 의해 구동되는 화소 전극을 형성한 화소 기판과, 상기 화소 기판과

대향하는 대향 기판과의 사이에 액정층을 삽입한 액정 표시장치에 있어서,

상기 화소 기판은 적어도 한변에 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자와, 상기 외부 구동회로로부터의 신호를 상기 단자를

거쳐서 표시 패널측에 입력하기 위한 제 1 배선을 갖고, 상기 단자는 제 2 배선과 상기 제 2 배선 상에 형성된 투명성 도전

막을 갖고, 상기 투명성 도전막은 상기 화소 기판 상의 표시 에어리어에 형성된 보호막과의 사이에 소정의 간격을 갖고, 상

기 제 1 배선과 상기 제 2 배선은 개구를 거쳐 접속된 것을 특징으로 하는 액정 표시장치.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자를 구비한 액정 표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.
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액정 표시장치는, 박막 트랜지스터, 화소 전극, 배선, 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자 등이 형성된 절연성 기판과 칼

라필터, 대향전극 등이 형성된 절연성 기판을 대향시키고, 그 사이에 액정을 삽입하도록 구성되어 있다.

배선은, Al, Cr, Mo 등의 금속으로 구성된다. 또한, 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자는, Cr나 Mo으로 구성된 전극 표

면을 산화인듐주석(ITO)이나 산화인듐아연(IZO) 등의 투명성 도전 산화막으로 덮도록 구성된다.

또한, 외부 구동회로와 단자와의 접속에는 이방성 도전 입자가 사용된다.

[특허문헌 1] 일본 특허공개 2000-155335호 공보(제6쪽, 도 2)

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기의 액정 표시장치에 있어서 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자 표면은 노출되어 있어, 대기중의 습기에 바래진 상태

에 있다. 단자 표면은 도전성 산화막으로 형성되어 있기 때문에, 대기중에서 더 이상의 산화를 받기 어려워, 안정된 외부

구동회로와의 접속이 가능하다. 그러나, ITO나 IZO 등은 산화물이기 때문에, 매우 활성이 커서 산화환원반응에서의 캐소

드가 되기 쉬워, 예를 들면 습도가 높아 대기중의 수분이 단자 표면에 부착되는 것과 같은 경우에 있어서는, ITO나 IZO의

하층 전극인 Cr이나 Mo 전극과의 사이에서, 전지반응을 일으키기 쉽다고 하는 문제가 있다.

본 발명은, 상기와 같은 문제를 해소하기 위해서 행해진 것으로, 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자가 전지반응을 일으

키는 것 등에 의해 생기는 단선(전기부식)의 발생을 저감하여, 단자부에 있어서의 콘택 특성이 우수한 단자 구조를 가지는

액정 표시장치 및 그 제조방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성

본 발명에 관한 액정 표시장치의 제조방법은, 박막 트랜지스터에 의해 구동되는 화소 전극을 형성한 화소 기판과, 화소 기

판과 대향하는 대향 기판과의 사이에 액정층을 삽입하고, 화소 기판의 적어도 한변에 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자

가 형성되는 액정 표시장치의 제조방법에 있어서, 기판 상에 반도체층을 형성하는 공정과, 게이트 절연막을 형성하는 공정

과, 게이트 전극을 형성하는 공정과, 반도체층에 소스·드레인 영역을 형성하는 공정과, 소스·드레인 배선을 형성하는 공정

과, 단자 배선을 형성하는 공정과, 단자 배선의 외부 구동회로측의 영역과 표시 에어리어측의 영역 상에 절연성 무기막을

형성하는 공정과, 절연성 무기막 상에 유기수지막을 형성하는 공정과, 절연성 무기막의 적어도 일부를 포함하는 단자 배선

상에 도전막을 형성하는 공정을 갖고, 도전막은 유기수지막과의 사이에 소정의 간격을 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하

는 액정 표시장치의 제조방법이다.

[실시예]

실시예 1

도 1은, 본 발명의 실시예 1에 관한 액정 표시장치의 평면도이다. 또한, 도 2는, 도 1의 파선 A-B에 있어서의 단면도 및 표

시 에어리어 내부의 영역의 단면도이다. 이때, 이하에서 설명하는 각 실시예에서 사용되는 설명도에 있어서, 동일 또는 해

당 부분에는 동일한 부호를 붙이고 그 설명을 생략한다.

도 1 및 도 2를 참조하여, 본 실시예에 있어서의 액정 표시장치는, 유리 기판(201) 상에 형성된 화소 트랜지스터(203)와

화소 트랜지스터(203)로 구동되는 화소 전극(205)과 신호 배선(109)과 층간절연막(207)과 절연성 무기막(105) 및 유기수

지막(107)으로 이루어진 보호막(209)과 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자(101)를 갖고 있다. 단자(101)는, Cr/Al/Cr

박막이 적층된 신호 배선(109)과 ITO막으로 이루어진 투명도전막(103)으로 형성되어 있다.

본 실시예에 있어서의 액정 표시장치의 제조 플로우를 설명한다. 도 3a를 참조하여, 유리 기판(201) 상에 실리콘층을 형성

하고, 게이트 절연막(211)을 형성한다. 그 후에 게이트 전극을 형성한 후, 소스·드레인 영역을 형성해서 화소 트랜지스터

(203)를 형성한다. 화소 트랜지스터(203)의 형성후, 층간절연막(207)을 적층한다.
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도 3b를 참조하여, 화소 트랜지스터(203)의 소스·드레인 영역 상의 층간절연막(207) 및 게이트 절연막(211)에 제 1 개구

(213a, 213b)를 형성한 후, 소스·드레인 영역 상에 소스·드레인 배선(215)을 형성한다. 소스·드레인 배선(215)의 형성과

동시에 외부 구동회로측에 신호 배선(109)을 형성한다. 소스·드레인 배선(215) 및 신호 배선(109)은, Cr/Al/Cr 박막의 적

층 구조로 되어 있다.

도 3c를 참조하여, 소스·드레인 배선(215) 및 신호 배선(109)을 포함하는 층간절연막(207) 상에, 절연성 무기막(105)을

형성한다. 절연성 무기막(105) 상에 유기수지막(107)을 형성하여, 보호막(209)으로 한다. 보호막(209)에 사진제판공정에

의해, 제 2 내지 제 4 개구(217a, 217b, 217c)를 형성한 후, Al 박막을 형성하여, 제 2 개구(217a) 상에 Al막(301)을 이루

어진 반사 전극(303)을 형성한다. 그 후에 ITO막을 형성하고, 사진제판공정에 의해 제 3 개구(217b) 상에 ITO막으로 이

루어진 투과 전극(305)을 형성하여, 화소 전극(205)으로 한다. 제 4 개구(217c) 상에는 ITO막으로 이루어진 투명도전막

(103)을 형성하여, 단자(101)를 형성한다. 단자(101)의 표시 에어리어측 및 외부 구동회로측의 양단은, 절연성 무기막

(105) 상에 유기수지막(107)을 적층해서 형성된 보호막(209)으로 피복되어 있다. 절연성 무기막(105) 상의 유기수지막

(107)은 절연성 무기막(105)의 단부로부터 후퇴한 상태로 되어 있다. 이 구조는 패터닝된 유기수지막(107)을 에칭 마스크

로 하여, 절연성 무기막(105)을 드라이에칭 가공하고, 그후 산소분위기 플라즈마에 노출시킴으로써 실현가능하다. 또는,

사진제판공정을 2회 행함으로써도 가능하다. 이렇게 하여 단자(101)는, 신호 배선(109) 상의 절연성 무기막(105)에 제 4

개구(217c)가 형성된 영역과 그 주위의 절연성 무기막(105) 상에 투명성 도전막(103)인 ITO막이 피복되고, 또한, ITO막

은 절연성 무기막(105) 상의 유기수지막(107)과는 접촉하지 않는 구성으로 되어 있다. 신호 배선(109)을 덮는 절연성 무

기막(105) 사이의 거리를 여기에서는 200㎛로 했다. 이것은 외부 구동회로와의 전기적 콘택을 얻기 위한 필요 최소한의

거리로 하면 되며, 200㎛에 한정되지 않는다.

보호막(209)을 형성하는 절연성 무기막(105) 및 유기수지막(107)은, 표시 에어리어의 제조에서 사용된 패시베이션막인

실리콘 질화막 및 반사판의 요철 형성 혹은 개구율 향상을 위해 사용된 아크릴성 유기수지막을 이용하고 있다. 따라서, 새

로운 공정을 추가할 필요가 없어, 생산성을 저하시키는 일은 없다. 또한, 단자(101)를 구성하는 신호 배선(109)은 표시 에

어리어에 형성된 화소 트랜지스터(203)의 소스·드레인 배선(215)과 같은 층의 막으로 형성함으로써 새로운 공정을 추가할

필요가 없어, 생산성을 저하시키는 일은 없다.

이상과 같이, 본 실시예 1에 관한 발명에 의하면, 단자(101)를 구성하는 신호 배선(109)이 대기중에 노출되지 않고, 또한,

신호 배선(109) 상의 ITO막이 흡습성이 높은 아크릴성 유기수지막(107)과의 접촉을 회피하고 있기 때문에 불순물 등의

오염의 영향을 받기 어렵다. 또한, 대기중에 포함되는 수분이나 아크릴계 유기수지막(107) 중에 포함되는 수분에 의한 전

기부식반응의 발생을 억제할 수 있다. 따라서, 전기부식에 의한 단자부의 전기적 콘택 불량, 더구나 단자부의 단선 불량을

저감할 수 있다.

실시예 2

실시예 1에서는, 절연성 무기막(105)에 형성된 제 4 개구(217c)를 거쳐서, 소스·드레인 배선(215)과 동일한 공정으로 형

성되고, 소스 드레인 배선(215)과 같은 층의 막인 Cr/Al/Cr 적층막으로 이루어진 신호 배선(109) 상의 ITO막을, 유기수지

막(107)에 접촉하지 않도록 형성했다. 이에 대하여, 본 실시예에서는, 단자(101)의 ITO막의 하층에 Cr막을 형성하는 것이

다.

도 4는, 본 발명의 실시예 2에 관한 액정 표시장치의 단면도이다.

도 4를 참조하여, 본 실시예에 있어서의 액정 표시장치의 제조 플로우를 설명한다. 실시예 1과 마찬가지로, 소스·드레인 배

선(215) 및 신호 배선(109)을 포함하는 층간절연막(207) 상의 보호막(209)에 사진제판공정에 의해, 제 2 내지 제 4 개구

(217a, 217b, 217c)를 형성한다. 그 후에 Al/Cr막의 적층막을 형성하고, 사진제판공정에 의해 화소 전극(205)을 구성하는

반사 전극(303)의 Al막을 형성한다. 그 후에 사진제판공정에 의해 화소 전극(205)을 구성하는 투과 전극(305)의 영역의

Cr막을 제거하고, 그 후 ITO로 이루어진 투명도전막을 막형성한다. 그 후에 투과 전극(305)의 ITO막 및 단자(101)의 ITO

막과 Cr막(405)의 적층막을 형성한다. 이렇게 하여 제 2 개구(217a) 상에 Cr막(401)과 Al막(403)의 적층막으로 이루어진

반사 전극(303)을 형성하고, 제 3 개구(217b) 상에 ITO막으로 이루어진 투과 전극(305)을 형성해서 화소 전극(205)으로

하고, 제 4 개구(217c) 상에는 투명도전막(103)인 ITO막과 Cr막(405)으로 이루어진 전극을 형성해서 단자(101)를 형성

한다. 단자(101)의 표시 에어리어측 및 외부 구동회로측의 양단은, 절연성 무기막(105) 상에 유기수지막(107)을 적층해서

형성된 보호막(209)으로 피복되어 있다. 절연성 무기막(105) 상의 유기수지막(107)은 실시예 1과 마찬가지로 절연성 무
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기막(105)의 단부로부터 후퇴한 상태로 되어 있다. 이렇게 하여 단자(101)는, 신호 배선(109) 상의 절연성 무기막(105)에

제 4 개구(217c)가 형성된 영역과 그 주위의 절연성 무기막(105) 상에 투명성 도전막(103)인 ITO막이 피복되고, 또한,

ITO막은 절연성 무기막(105)상의 유기수지막(107)과는 접촉하지 않는 구성으로 되어 있다.

실시예 2에서도 실시예 1과 마찬가지로, 보호막(209)을 형성하는 절연성 무기막(105) 및 유기수지막(107)은, 표시 에어

리어의 제조에서 사용된 패시베이션막인 실리콘 질화막 및 반사판의 요철 형성 혹은 개구율 향상을 위해 사용한 아크릴성

유기수지막을 이용하고 있다. 따라서, 새로운 공정을 추가할 필요가 없어, 생산성을 저하시키는 일은 없다. 또한, 단자

(101)를 구성하는 신호 배선(109)은 표시 에어리어에 형성된 화소 트랜지스터(203)의 소스·드레인 배선(213)과 같은 층

의 막으로 형성함으로써 새로운 공정을 추가할 필요가 없어, 생산성을 저하시키는 일은 없다.

이상과 같이, 본 실시예 2에 관한 발명에 의하면, 단자(101)를 구성하는 신호 배선(109)이 대기중에 노출되지 않고, 또한,

신호 배선(109) 상의 ITO막이 흡습성이 높은 아크릴성 유기수지막(107)과의 접촉을 회피하고 있기 때문에 불순물 등의

오염의 영향을 받기 어렵다. 또한, 대기중에 포함되는 수분이나 아크릴계 유기수지막(107) 중에 포함되는 수분에 의한 전

기부식반응의 발생을 억제할 수 있다. 따라서, 전기부식에 의한 단자부의 전기적 콘택 불량, 더구나 단자부의 단선 불량을

저감할 수 있다. 또한, 단자(101)를 구성하는 ITO막이 하층의 Cr막(405)을 개재함으로써, 신호 배선(109)에 사용되는 Al

과의 거리를 길게 할 수 있어, ITO막의 내부식성이 향상된다.

실시예 3

실시예 1 및 2에서는, 절연성 무기막(105)에 형성한 제 4 개구(217c)를 거쳐서, 소스·드레인 배선(215)과 동일한 공정으

로 형성되고, 소스·드레인 배선(215)과 같은 층의 막인 Cr/Al/Cr 배선 상에, ITO막을 유기수지막(107)에 접촉하지 않도록

형성했다. 이에 대하여, 본 실시예에서는, 게이트 배선과 같은 층에 형성한 Cr 전극 배선을 이용하여, 외부 구동회로로부터

의 신호를 표시 패널에 입력하는 구조로 하는 것이다.

도 5는, 본 발명의 실시예 2에 관한 액정 표시장치의 평면도이다. 또한, 도 6은, 도 5의 파선 A-B에 있어서의 단면도 및 표

시 에어리어 내부의 영역의 단면도이다.

도 5 및 도 6을 참조하여, 외부 구동회로와 접속하기 위한 단자(101)에 있어서, 표시 에어리어에 형성된 화소 트랜지스터

의 소스·드레인 배선(215)과 같은 층의 막으로 형성된 Cr/Al/Cr 배선(501) 및 이것을 피복하는 투명성 도전막(103)인

ITO막은, 절연성 무기막(105) 및 유기수지막(107)과 접촉하지 않는 구성으로 되어 있다. 즉, 단자(101)에 있어서 소스·드

레인 배선(215)과 같은 층의 막으로 형성된 Cr/Al/Cr 박막의 적층막으로 이루어지는 단자 배선(501)을 게이트 전극(503)

과 같은 층의 막으로 형성된 하층 배선(505)인 Cr 전극 배선에 층간절연막(207)에 형성된 제 5 개구(507)를 거쳐서, 전기

적으로 접촉시킴으로써, 하층에 형성된 배선(505)을 이용하여, 외부 구동회로로부터의 신호를 표시 패널에 입력하는 구조

로 한다.

본 실시예에 있어서의 액정 표시장치의 제조 플로우를 설명한다. 도 7a를 참조하여, 유리 기판(201) 상에 화소 트랜지스터

(203)를 형성한다. 이때, Cr막으로 이루어진 화소 트랜지스터의 게이트 전극(503)의 형성과 동시에 하층 배선(505)을 형

성한다. 화소 트랜지스터(203) 및 하층 배선(505)의 형성후, 층간절연막(207)을 적층한다.

도 7b를 참조하여, 화소 트랜지스터(203)의 소스·드레인 영역 상의 층간절연막(207) 및 게이트 절연막(211)에 제 1 개구

(213)를 형성하는 동시에, 단자(101)의 하층 배선(505) 상의 층간절연막(207)에 제 5 개구(507)를 형성한다. 제 1 개구

(213) 및 제 5 개구(507)를 형성한 후, 화소 트랜지스터의 소스·드레인 영역에 연통하도록 소스·드레인 배선(215)을 형성

하고, 소스·드레인 배선(215)의 형성과 동시에 외부 구동회로측의 단자(101)의 하층 배선(505)에 연통하도록 단자 배선

(501)을 형성한다. 소스·드레인 배선(215) 및 단자 배선(501)은, Cr/Al/Cr 박막의 적층 구조로 되어 있다.

도 7c를 참조하여, 소스·드레인 배선(215)을 포함하는 층간절연막(207) 상의, 단자(101)가 되는 부분을 제외한 영역에, 절

연성 무기막(105)을 형성한다. 절연성 무기막(105) 상에 유기수지막(107)을 형성하여, 보호막(209)으로 한다. 보호막

(209)에 사진제판공정에 의해, 제 2 개구(217a) 및 제 3 개구(217b)를 형성한다. 제 2 개구(217a) 상에 Al/Cr막으로 이루

어진 전극을 형성하고, 제 3 개구(217b) 상에 ITO으로 이루어진 투과 전극을 형성하여, 화소 전극(205)으로 한다. 단자

(101)가 되는 영역의 단자 배선(501) 상에 ITO막으로 이루어진 투명도전막(103)을 형성하여, 단자(101)를 형성한다. 단

자(101)의 표시 에어리어측은, 절연성 무기막(105) 상에 유기수지막(107)을 적층해서 형성된 보호막(209)으로 피복되어

있다. 절연성 무기막(105) 상의 유기수지막(107)은 절연성 무기막(105)의 단부로부터 후퇴한 상태로 되어 있다. 이 구조

는 패터닝된 유기수지막(107)을 에칭 마스크로 하여, 절연성 무기막(105)을 드라이에칭 가공하고, 그 후 산소 분위기 플라
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즈마에 노출시킴으로써 실현가능하다. 혹은, 사진제판공정을 2회 행함으로써도 가능하다. 이렇게 하여 단자(101)는, 단자

배선(501) 상에 투명성 도전막(103)인 ITO막이 피복되고, 또한, ITO막은 절연성 무기막(105) 및 절연성 무기막(105) 상

의 유기수지막(107)과는 접촉하지 않는 구성으로 되어 있다.

이상과 같이, 본 실시예 3에 관한 발명에 의하면, 단자 전극의 노출 면적을 최소한으로 억제할 수 있고, 흡습성이 높은 아크

릴성 유기수지막(107) 및 무기절연막(105)과의 접촉을 회피하고 있기 때문에, 대기에 노출되기 어려워, 불순물 등의 오염

의 영향을 받기 어렵다. 또한, 대기중에 포함되는 수분이나 아크릴계 유기수지막중에 포함하는 수분에 의한 전기부식반응

의 발생을 억제할 수 있다. 따라서, 전기부식에 의한 단자부의 전기적 콘택 불량, 더구나 단자부의 단선 불량을 저감할 수

있다. 또한, 외부 구동회로측의 보호막을 없애, 수분에 의한 내식성을 더욱 더 높이고 있다. 또한, 하층에 형성된 배선을 이

용하고 있으므로, 배선에 사용하는 면적을 넓게 사용할 수 있다.

발명의 효과

본 발명은, 기판의 단자의 표시 패널측과 외부 구동회로측의 단부가 절연성의 보호막으로 덮어져 있고, 단자 상의 보호막

으로 덮어져 있지 않은 부분에는 투명성 도전막을 갖고, 단자의 노출 면적을 최소한으로 억제하여 대기에 바래지기 어렵게

하여, 불순물 등의 오염의 영향을 받기 어렵게 할 수 있다. 또한, 대기중에 포함되는 수분에 의한 전지반응의 발생을 억제

할 수 있다. 또한, 단자 상의 투명성 도전막은 보호막인 흡습성이 높은 유기수지막과 접촉하지 않고 있으므로, 유기수지막

중에 포함되는 수분에 의한 전지반응의 발생도 억제할 수 있다. 따라서, 전기부식에 의한 단자부의 전기적 콘택 불량, 더구

나 단자부의 단선 불량을 저감할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예 1에 관한 액정 표시장치의 단자 구조를 나타낸 평면도이다.

도 2는 본 발명의 실시예 1에 관한 액정 표시장치의 단자 구조를 나타낸 단면도이다.

도 3은 본 발명의 실시예 1에 관한 액정 표시장치의 제조 플로우를 나타낸 개략도이다.

도 4는 본 발명의 실시예 2에 관한 액정 표시장치의 단자 구조를 나타낸 단면도이다.

도 5는 본 발명의 실시예 3에 관한 액정 표시장치의 단자 구조를 나타낸 평면도이다.

도 6은 본 발명의 실시예 3에 관한 액정 표시장치의 단자 구조를 나타낸 단면도이다.

도 7은 본 발명의 실시예 3에 관한 액정 표시장치의 제조 플로우를 나타낸 개략도이다.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *

101: 단자 103: 투명성 도전막

105: 절연성 무기막 107: 유기수지막

109: 신호 배선 201: 유리 기판

203: 층간절연막 205: 보호막

301: 제 1 콘택홀 501: 제 2 콘택홀

503: 단자 배선 505: 하층 배선
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摘要(译)

一种制造液晶显示器的方法，所述液晶显示器在其上形成有由薄膜晶体
管驱动的像素电极的像素基板和相对的相对基板之间保持液晶层，并在
所述像素基板上形成到外部驱动电路的端子包括在基板上形成半导体
层，在半导体层上形成栅极绝缘膜，在栅极绝缘膜上形成栅极，在半导
体层中形成源极 - 漏极区，在基板上形成源极 - 漏极线，在所述基板上形
成端子线，在所述外部驱动电路上的所述端子线的区域和显示区域侧形
成绝缘无机膜，在所述绝缘无机膜上形成有机树脂膜，并在所述端子线
上形成导电膜。导电膜与有机树脂膜具有预定距离。
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